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Questao 1: [4,0 pontos] Determine os valores rni, rm2, gmi € gm2, assumindo que os
transistores estdo operando na regido ativa direta. Dados: Q1=Q2; Va—oo; Vpe=0,7V;
F=125; Ri=100kQ; Ro=22kQ; R3=0,22kQ; R4=4,7kQ; Rs=Re=10kQ; V=15V.
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Questao 2: [4,0 pontos] No circuito a seguir, determine: (a) a impedancia de entrada (Z;),
e (b) o ganho de transresisténcia (Vo/ls). Dados: Va—o0; gn=20mS; rr=1,5kQ; R1= IMQ;
R»=R3=3kQ; Is=sen(1000t) mA.

Questao 3: [2,0 pontos] No circuito a seguir foi medida uma tensao de 0,1V entre base e
coletor (Vec=0,1V), determine o valor da fonte de corrente. Dados: Ii=2-10"5A; a=0,9;
or=0,1.



FORMULARIO

Modelo de pequenos sinais para o transistor NPN:

gm=lco/vT; 12=P/gm; 1o=Va/lc; vr=25mV
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Modelo de Ebers-Moll para o transistor NPN: vr=25mV

Ipe :ISE£6 ! _1]; Ipc :Isc£e ! _1} I :a_S; I =—

U-FiDE

Urlpc




